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Развитие мобильной и спутниковой связи требует разработки новых 
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тоды синтеза и изучения электрофизических свойств, приведены различные 
классы высокодобротных СВЧ-диэлектриков на основе сложных оксидных 
систем различной кристаллической структуры, в частности, калиево-вольфра­
мовой бронзы, перовскита, колумбита. Рассмотрены композиционные СВЧ- 
диэлектрики. Приведена краткая информация о природе электрофизических 
свойств СВЧ-диэлектриков и возможных областях их применения.
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